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OEM:Valvo

Transistor BD826

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL -
NF - LEISTUNGSTRANS ISTOREN
Komplementirtypen =u BD 825 / BD 827 / BD 829

Datasheet

BD 826
BD 828
BD 830
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Eurzdatent BDh 826 BD B2E BD B30
KEollektor-Sperrapannung -l:lu g = max. 45 680 100 ¥V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uu: g = max. 45 60 BO ¥
Eollektorstrom, Scheitelwert ':E N = max. 1,5 A
Gesamtverlustleistung bei IE £ s0"¢ Ptat = mAX. B8 W
bed 8y £ 28% P, = max 2 ¥
Sperrechichttemperatur IJ = EBAX. 150 o
Gleichstromverstirkung
bei -uCE = 2V, -lc = 150 mi B - 40...2560
Transit-Frequenz
bei -ul:l = &V, -IE = B0 mA f.l, - 75 MHz

Die Transistoren sind auf Anforderung such selektiert in den Stromverstirkungs-
gruppen 10 (B = 63...160) und 16 (B = 100...250) lieferbar.
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BD 826
BD 828
BD 830

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis BD 828 BD BIR BD B30

‘J -a:j

Kollektor-Sperrspannung bei [ = Of =l = max, 45 G0 100 ¥

E ch o
Kollektor-FEmittier-Sperrapannung

be i HHH = 1 kg 'HUE = maE. 45 Gn 1000 ¥
e i Iu = O3 -"“E g = max. 45 LT BO V
Emitter=Sperrspannung bei ll.'. = 01 -l..lEB p = mex. 5 5 5Y
Eollektorstrom, Mittelwert: -lt Ay = max. 1,0 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: —]c y = max. 1,6 A
Gesamtverlustleistung bei ‘E E 50°¢c Ptut = EAL. B W
bei Iu £ 28%c Ptal = WAX. 2 L
Sperrechichttemperaturs iJ - BAX. 150 °c
Lagerungstemperatur: '5 = min. =65 “c
'E = mAX. 150 e
Wirmewiderstands
ewischen Sperrschicht
und Montageflanschi R, 6 - 12,5 KW
gwischen Sperrschicht <
und Umgebung: 't-h v * 62,5 KW
10 R
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BD 826
BD 828
BD 830

Kennwerte: (bei II = 25 nF, sofern nicht anders .n.i‘lbrn]

Kellektor-Hestatrom

£
bei '”nn = 30 V, l[_: m O3 ) ':(.'B a : 100
bei -lJr_n = 30 V, IH = 0, iJ = 1286 'll:n ° = 10
Emitter-Restatrom <
b u 5V, 1. =0 =1 = 10
*1 ~Vgn = v e ! EB 0
Kellektor=-Famitter-Restspannung
bei '[C = 500 mA, 'IB = 50 mA: 'H[:E aat 0,5
Basisspannung 5
bei -UEE =2V, -IE = 500 mA: -UBE 1,0
Gleichstromverstirkung 3
bei -UEE =2V, -1, = b mA: B i 25
bei -l.ln_: = 2V, -Ii' = 150 mAr I ; 40...250
bei <U,, = 2V, =1, = 500 mA: s 28
Transit=-Frequenz .
bei 'UEE = 5V, -1[1 = 50 mA, l'“ = 35 MHz: ET =
Komplementire Transistorpaare:
Das Verhaltnis der Gleichstromverstirkungen B
bei [Uop|= 2V ugapd: 150 mA ist 1,3 [5 1,8).
1o =T mEa i) —
|
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BD 826
BD 828
BD 830
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BD 826
BD 828
BD 830

Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei 8. = 25"c

1 Gleichatrombetrieh

11 periodischer Impulsbetrieb mit ?T = 0,01
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BD 826
BD 828
BD 830
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BD 826
BD 828
BD 830
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